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стабилизаторов постоянного напряжения : автореферат ... кандидата технических наук (05.253)
Velmre, Enn 1970 https://www.ester.ee/record=b1522330*est

Исследование стойкости силовых транзисторов к вторичному пробою
Kõverik, Kait; Järvalt, Aldur-Eduard Расчет и проектирование измерительных преобразователей 1983 / с. 75-84 : ил
https://www.ester.ee/record=b1288985*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4e3815a3-f217-4ae2-9776-1b5ea3c25959

Исследование транзисторного мультивибратора с линейной характеристикой широтно-импульсного
модулирования
Injutin, S.; Seppel, Simmu XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской
ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 112 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

К расчету отпирающего тока управления p-n-p-n-структуры
Nurste, Ivar; Velmre, Enn Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 127-133 : ил
https://www.ester.ee/record=b2190987*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200

Методика оценки параметров модели транзистора по частотным характеристикам
Kuimet, Neeme; Laksberg, Edgar; Tammet, Heinar; Ess, Viktor Тезисы докладов республиканской научно-технической
конференции, посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 85-86 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Моделирование теплофизических процессов в транзисторных структурах
Laansoo, Ants Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ 1982 / с. 59-66 : ил
https://www.ester.ee/record=b1339926*est https://www.etera.ee/zoom/121726/view?page=3&p=separate&search=true&tool=search

Некоторые вопросы определения области безопасной работы мощных транзисторов
Männama, Vello; Järvalt, Aldur-Eduard Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики
1981 / с. 27-32 : илл https://www.ester.ee/record=b1319172*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442

О влиянии электронно-упрочного рассеяния на коэффициент передачи лико микроэлектронного биполярного
транзистора
Velmre, Enn; Udal, Andres Математическое моделирование физических процессов в полупроводниках и полупроводниковых
приборах : тезисы докладов II всесоюзного совещания (г. Ярославль, сентябрь 1988 г.) 1988 / с. 40

О применении мощных полевых транзисторов в преобразователях частоты с большим динамическим
диапазоном
Borštševski, A.I.; Saarniit, V.; Šults, E. Всесоюзная научно-техническая конференция "Современные проблемы радиотехники
в народном хозяйстве" 1977 / с. 44

О применении мощных полевых транзисторов в преобразователях частоты с большим динаммическим
диапазоном
Borštševski, A.I.; Saarniit, V.; Schults, Eduard Всесоюзная научно-техническая конференция "Современные проблемы
радиотехники в народном хозяйстве" Тезисы докладов радиотехническии секции 1977 / с. 44

Определение проходной характеристики канального транзистора
Tammet, Heinar Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 6 1968 / с. 53-58 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182221*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28a82977-89e1-4d6c-ae22-51bd6ba069c0

Параметры транзисторов в микрорежиме
Gurjanov, Boris; Käär, A.; Pikkov, Otto; Tergem, Ilmar; Järvalt, Aldur Тезисы докладов республиканской научно-технической
конференции, посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 39-40 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Разность напряжений база-эмиттер дифференциальных пар биполярных транзисторов
Gurjanov, Boriss; Järvalt, Aldur Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 14 1976 / с. 45-48 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190768*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aa35e320-87b1-405b-9cac-3b90c51867d1

Расчет распределения плотностей токов в мощном высоковольтном транзисторе
Kõverik, Kait; Rudski, V.A.; Šilov, A. Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 227-231 : ил
https://www.ester.ee/record=b1591355*est

Схема измерения эквивалентного шумового напряжения биполярного транзистора
Tammet, Heinar Теоретические основы методов и приборов измерения параметров слабых сигналов 1978 / с. 19-22 : илл
https://www.ester.ee/record=b1507107*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1524861c-27a1-4936-be6e-31160db82c3b

Температурный дрейф дифференциального каскада
Erlih, E.; Tamm, Uljas XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики, Белорусской ССР и
Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. : (тезисы докладов).
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Электротехника и энергетика 1970 / с. 44 https://www.ester.ee/record=b1379483*est

Транзисторные схемы с дополнительной симметрией
Sillamaa, Hanno Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 2 1964 / с. 57-67 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181978*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b53fe7c7-f8c2-4d67-895d-b1823e09c84b

Транзисторный мультивибратор с линейной характеристикой широтно-импульсного модулирования,
управляемый в цепях заряда конденсаторов
Injutin, S.; Seppel, Simmu Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 12 1974 / с. 121-126 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190668*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/57b94a1f-6879-4443-b6f2-322fd7e53d89

Управляемый мультивибратор на двух транзисторах с линейной характеристикой широтноимпульсного
модулирования
Seppel, Simmu Технические средства и системы автоматики : [сборник статей] 1969 / с. 77-80
https://www.ester.ee/record=b2083958*est

Устройство для определения области безопасной работы мощных транзисторов
Männama, Vello; Sooman, V.; Treit, J.; Ojamaa, M.; Järvalt, Aldur Тезисы докладов XXXI студенческой научно-технической
конференции 1980 / с. 51-52 https://www.ester.ee/record=b1319482*est

Устройство для определения области безопасной работы мощных транзисторов
Männama, Vello; Järvalt, Aldur Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню
радио. Секция "Проблемы измерительного приборостроения" 1979 / с. 6 https://www.ester.ee/record=b1281116*est

Формирование импульсов базового тока для измерения сверхмощных транзисторов
Laansoo, Ants; Plakk, Paul Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио.
Секция "Проблемы измерительного приборостроения" 1979 / с. 4 https://www.ester.ee/record=b1281116*est
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